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TIMMR VE(V)  If (mA) Pkg B
NSRO1F30NXT5G 30 100 DSN2 0201 Low Vf
NSRO2F30NXT5G 30 200 DSN2 0201 Low Vf
NSRO1L30NXT5G 30 100 DSN2 0201 Low Ir
NSRO2L30NXT5G 30 200 DSN2 0201 Low Ir
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